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1 产品简介 

特性 

 工作电压：2.2V~5.5V

 低待机电流

 自动校准功能

 自动切换待机 / 工作模式

 具备抗电压波动功能

 支持串行和并行输出

 低电压自动复位功能

 节能的休眠模式

 工业级温度范围

 输出可选择高有效或低有效

 可靠的触摸按键检测

 可单独对每个通道调节灵敏度

 可在输入端外接电容调节灵敏度

 最长按键输出时间检测

概述 

RM1281A 系列芯片具有 1 到 4 个触

摸按键检测，可用来检测外部触摸按键上

人手的触摸动作。该系列的芯片具有较高

的集成度，仅需较少的外部组件便可实现

触摸按键的检测。 

RM1281A SOP8 封装系列芯片具有 3

个触摸按键并行输出，或者 4 个触摸按键

串行输出。SOT23-6 封装系列芯片具有 1

到 2 个触摸按键，直接输出触摸状态。芯

片具有高电源电压抑制比，可减少按键检

测错误的发生，此特性保证在不利环境条

件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 

RM1281A 系列芯片拥有宽电压工作

范围，低功耗运行模式，其具有工业级工

作温度范围，适应环境的自动校准功能，

以及抗电压波动等特性，可以提供广泛且

简易的触摸按键使用场景。为各种触摸按

键的应用提供了一种简单而又高效的实现

方法。 
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2 管脚配置 

 管脚排列图 
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 脚位定义 

RM1281ASO8A 

引脚号 引脚名称 输入/输出 说明 
1~3 Key1~3 输入 触摸按键通道输入 
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4~5 Kout3~2 输出 输出形式为 CMOS 输

出 

6 Kout1 输出 输出形式为开漏输

出 

（内建上拉电阻） 
7 VSS 地 

8 VDD 电源电压 

RM1281ASO8B 

引脚号 引脚名称 输入/输出 说明 

1~4 Key1~4 输入 触摸按键通道输入 

5 Clock 输入 2 线串行时钟输入 

6 Data 输出 2 线串行数据输出 

7 VSS 地 

8 VDD 电源电压 

RM1281ASO8C 

引脚号 引脚名称 输入/输出 说明 
2~4 Key3~1 输入 触摸按键通道输入 
5~6 Kout2~1 输出 输出形式为 CMOS 输

出 

1 NC 浮空 

8 VSS 地 

7 VDD 电源电压 

RM1281ASO8D 

引脚号 引脚名称 输入/输出 说明 

6~8 Key1~3 输入 触摸按键通道输入 

1，5 Kout2~1 输出 输出形式为 CMOS 输

出 

2 NC 浮空 

4 VSS 地 

3 VDD 电源电压 

RM1281AST26 

引脚号 引脚名称 输入/输出 说明 

3，6 Key1~2 输入 触摸按键通道输入 

1 Kout1 输出 输出形式为 CMOS 输

出 
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4 Kout2 输出 输出形式为开漏输

出 

（内建上拉电阻） 

2 VSS 地 

5 VDD 电源电压 

RM1281AST6A/ RM1281AST6B 

引脚号 引脚名称 输入/输出 说明 

1 CS 输入 灵敏度调节电容 

2 VSS 地 

3 Key 输入 触摸按键通道输入 

4 
AHLB 输入 输出高/低电平选择 

TOG 输入 同步/保持模式选择 

5 VDD 电源电压 

6 
OC 输出 CMOS 输出 

OD 输出 NMOS 开漏输出 

（内建上拉电阻） 
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3 电气特性 

 极限参数 

供电电压......................-0.3 to +5.5V 输入电压..................-0.3 to VDD+0.3V 
输出电压......................-0.3 to VDD+0.3V 
I/O 口输出 IOH(单个 IO)............20mA I/O 口输出 IOH(所有 IO)............80mA 
I/O 口输入 IOL(单个 IO).............20mA I/O 口输入 IOL(所有 IO).............80mA 
工作温度.........................-40 to +85℃ 储藏温度.......................-40 to +125℃ 

 DC 电气参数 

(如无特殊说明，测试环境为: VDD -VSS =5 V, TA = 25℃) 

参数 标号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 VDD 工作电压 2.2 - 5.5 V 

输入高电压 VIH VDD = 1.8 to 5.5V 0.7VDD – VDD V 

输入低电压 VIL VDD= 1.8 to5.5V 0 – 0.3VDD V 

输入高漏电流 ILIH Vin = VDD – – 1 uA 

输入低漏电流 ILIL Vin = 0V – – 1 uA 

供电电流 
IDD 芯片工作模式 VDD=5V 1.3 mA 

ISTB 芯片待机模式 VDD=5V 7 uA 

上拉电阻 RPH 

VDD =5V, 

Vin = 0V 
Kout1 50 kΩ 

VDD =5V, 

Vin = 0V 

Kout2~4 

Clock/Data 
20 kΩ 

拉电流 IOH VDD = 5V,Vin=0.9VDD 18 mA 

灌电流 IOL VDD =5V,Vin=0.1VDD 20 mA 

按键响应时间 Tkey - 150 ms 

最长保持时间 Thold - 64 s 
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 串行接口电气参数 

符

号 

参

数 

测试条件 
最

小 

典

型 

最

大 
单位 V 

条
件 

TST Start 位低电平时间 — — — — 8 s 
TLOW Clock 低电平时间 — — 20 — — µs 
THIG

H
Clock 高电平时间 — — 20 — — µs 

TBR 数据传输率 — — — — 25 Kbps 

TED 
数据读取错误时，到下次

再读取的间隔时间 
— — 6 — — ms 
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4 功能描述 

 介绍 

RM1281A 的触摸按键提供了方便简单而可靠的方法来实现手指触摸的检测。SOP8 封

装系列具有 3 到 4 个触摸按键检测，可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。具有 3

个触摸按键并行输出（其中 Kout1 引脚为开漏输出，并内建上拉电阻），或者 4 个触摸按键

串行输出。 

只需较少外部组件即可实现触摸键的应用，除了简单的并行输出外，还提供 2 线串行

接口， 方便与外部 MCU 之间的通信。 

灵敏度的调节也很容易，只需在触摸输入引脚上加一个小电容，即可调整不同的灵敏度。

内建的抗电压波动功能，更可省去一个 LDO 的成本。 

RM1281AST6A 和 RM1281AST6B 则是单键触摸输入，输出分为 CMOS 输出和开漏输

出，AHLB 引脚可设置输出为高/低电平有效，TOG 引脚可设置输出为同步/保持模式，通

过 CS 脚接入电容可实现触摸灵敏度调整，接入电容值越大，灵敏度越低，电容可调范围

在 0~10PF。 

配置引脚 0（Default） 1 

AHLB 输出高电平有效 输出低电平有效 

TOG 同步模式输出 保持模式输出 

说明：RM1281AST6A 为 CMOS 输出，默认为同步模式，即输出状态与触摸响应同步；所

谓保持模式，指的是输出状态在触摸有效后一直保持，直到下次触摸响应后再改变输出状

态。 

 工作模式 

RM1281A 支持 2 种模式，待机模式和正常工作模式。系统上电后 8 秒内如无按键被触

摸，自动进入待机模式以降低功耗，一旦有任意键有触摸事件发生时，唤醒芯片进入正常模

式，并输出按键状态，待所有按键松开时，计时再次进入待机模式。 

 触摸按键输出 

RM1281ASO8A 的 Kout1，即 KEY1 的触摸事件输出为 NMOS 类型的开漏输出，且

内建上拉电阻，不需外加电阻。没有按键触摸动作发生时逻辑电平为高，当芯片侦测到触

摸键按下时，其对应输出口会输出低电位。 

Kout2~ Kout3 为 CMOS 输出。输出可选择高有效或低有效。若选择高电平表示触摸事

件输出，则在没有按键触摸动作发生时，输出逻辑电平为低，当芯片侦测到触摸键按下

时，其对应输出口会输出高电位。 



RM1281A 规格书 
 增强型触摸按键芯片 

V1.4 11 / 18 

 串行接口 

RM1281ASO8B 配备有一个串行接口，允许与外部设备进行简单的通讯。当触摸芯片

侦测到触摸键被按下时，会在 Data 脚输出低电位，可唤醒主机，主机在接收到低电位

后，由 Clock 脚输出时钟信号，并从 Data 脚回读按键值。 

当在 Clock 脚输入低电位时，触摸芯片准备数据，Clock 脚送出高电位后，主机从

Data 线读取数据。每次读取数据以 8 个时钟信号一组。也可用轮询的方式直接读取键

值，不必等待 Start 位。 

当数据读取错误时，需等 6ms 左右 , 才能再重新读取一次。 

RM1281ASO8B 时序图 

 串行数据结构 

RM1281ASO8B 当 Clock 引脚接收到时钟信号，触摸芯片将会产生一个 8 位的数据

字节，并从 Data 引脚移出。其中 Bit6~Bit4 产生校验和，用来表示被触摸按键的总数。

例如校验和为“010”，这意味着有两个键被触摸。至于是哪个按键被触摸，可以查看 

Bit3~Bit0 位状态。Bit3~Bit0 用于指示相应的触摸按键 Key4~Key1 是否被触摸。若为零

则表明相应的按键被触摸，若为 1，则表明相应按键未被触摸。 

Start bit：当按键状态改变时 , 由 Data 脚送出低电位，唤醒主机，主机读取键值 

Bit0：Key1 状态 (0 = 按键，1 = 松键 ) 

Bit1：Key2 状态 (0 = 按键，1 = 松键 ) 

Bit2：Key3 状态 (0 = 按键，1 = 松键 ) 

Bit3：Key4 状态 (0 = 按键，1 = 松键 ) 

Bit6~4：核对总数：“0”的总数，即被触摸按键的总数。 

Bit7：停止位，永远为 “1”( 高状态 ) 

位 7 6~4 3~0 说明 

功
能 

停 止
位 

校验
和 

Key4~Key1 状态 0：触摸 / 1：未触摸 

数 

据 

流 

1 

1 0 0 0000 
校验和 = 100，四个按键被触

摸 

0 1 1 0001, 0010, 0100 或 1000 
校验和 = 011，三个按键被触

摸 

0 1 0 
0011, 0101, 0110, 1001, 1010 或 
1100 

校验和 = 010，两个按键被触

摸 
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0 0 1 0111, 1011, 1101 或 1110 
校验和 = 001，一个按键被触

摸 

0 0 0 1111 
校验和 = 000，没有按键被触

摸 

RM1281ASO8B 串行数据结构 

 最长按键持续时间 

为尽量减少如不小心碰触到感应电极等此类的无意按键检测，芯片内部设置了最长按键

持续时间功能。当某个触摸按键按下时，内部定时器开始计时，一旦按键按下的时间过长，

超过大约 64s 后，触摸芯片会忽略该被触摸键的状态，重新校准，获取新的基准值，同时

输出状态重置为初始状态。 

 自动校准功能 

上电后，芯片会进行初始化，取得第一次基准值，接下来，若在正常模式下 1s 内，

待机模式下 32s 内，没有按键被按下，触摸芯片在固定的时间周期到后，将自动校准基准

值，使得基准值可以根据外界环境进行动态的变化。 

 抗电压波动功能 

RM1281A 系列芯片内建抗电压波动功能，可防止因外围大电流驱动，工作电压瞬间跌

落所造成的触摸按键误动作现象，不需外加 LDO 来处理电压跌落的问题。 

 灵敏度调整 

RM1281A 提供在触摸输入引脚上外加电容的方式来调整不同的灵敏度需求。由于触摸

需求的大多数应用场景和用户需求的差别，灵敏度在不同的场景下会有较大的差异。

RM1281A 在不同的场景时，芯片能提供不同的灵敏度需求。 
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5 应用电路 

调节 Ct 可调整灵敏度。Ct 值越大，灵敏度越低。 

调节 Ct 可调整灵敏度。Ct 值越大，灵敏度越低。 
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6 封装信息 

 SOT23-6 封装示意图 
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 SOP8 封装示意图 
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7 修订记录 

版本号 修订说明 日期 

V1.0 初版编制 2021.11.20 

V1.1 增加参数和功能描述，修正笔误 2021.12.17 

V1.2 增加封装 2022.2.22 

V1.3 增加封装 2022.3.24 

V1.4 增加封装 2022.9.8 

拟制 审核 批准 
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8 声 明 

本手册所述信息仅为您提供说明，该手册不保证没有进一步修改或更新，深圳锐盟半导体有

限公司（以下简称本公司）保留随时对本手册及所述的产品和服务进行更改、修改或改进的

权利，恕不另行通知。 

本公司对所述信息不作任何形式的声明或担保，对因这些信息及使用这些信息而引起的后果

不承担任何责任。 

除明确规定的定制产品外，包括本手册中描述的本公司的任何产品仅为普通商业、工业、个

人和/或家庭应用而设计、开发和制造，禁止用于军事、国防、核能以及可能导致人身伤害、

死亡，或是环境破坏等领域。用户应采取任何和所有行动，确保按照适用的法律法规使用和

销售产品。 

本公司对该手册拥有最终解释权。 


